
Yarıiletken Elemanların ve Düzenlerin Modellenmesi 

Ödev 4: (Verili! tarihi "3."".2002)

Bir NMOS tranzistorun VTO e!ik gerilimini, KP x (W/L) e"im parametresini ve # gövde etkisi 

faktörünü nasıl ölçebilece"inizi ara!tırınız. $lgili ba"ıntıları yazarak bu ölçümleri 

gerçekle!tirebilece"inizi gösteriniz. ( %. Düzey MOS modelinden yararlanabilirsiniz) 


